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文章摘要：

系统研究了循环形变铜单晶体中宏观形变带的产生规律和特征及相应的位错结
构,并对其形成机制进行了综合探讨. 结果表明,在不同取向铜单晶体的循环形
变中,形变带DBI近似沿主滑移面(111)发展,而DBII的惯习面接近传统的扭折
面{101},两者成严格的正交分布.这两类形变带的形成可能与循环加载中产生
的晶体不可逆旋转密切相关. 此外,有利的宏观应力状态也可能导致其它形变
带的出现. 对于不同取向铜单晶体,形变带可能具有很不相同的位错结构,如
PSBs的楼梯结构或迷宫结构等. 
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